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Este trabalho tem como objetivo o projeto e a construgao de um aparelho que possibilite a medi-
cao de resistividade & de efeito Hall em semicondutores. 0 principio basico de funcionamento e
o "metodo das 4 pontas", o qual consiste na passagem de uma corrente pelo semicondutor e medi-
¢do da tensdo provocada. Além do acoplamento das ponteiras sobre a pastilha semicondutora, a
dificuldade maior se encontra no fato de que a tensao a ser medida € da ordem dos microvelts. O
aparelho foi construido e inteiramente montado no laboraterio. S3o feitos diversos testes com
as ponteiras visto que no caso da resistividade, as quatro pontas devem ser colineares e na ae-
digdo Hall, devem ser perpendiculares duas a duas. s medidas obtidas s3o analisadas matemati-

camente resultando no valor da resistividade e do numero de portadores dados, estes, essenciais
para a caracterizagao do cristal semicondutor.



